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* MATERI 7
» AVALANCHE PHOTODIODE (APD)

* D3 Teknologi Telekomunikasi — Fakultas llmu Terapan
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Avalanche Photodioda (APD)
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» U Komunikasi Optik Jarak Jauh

4  Avalanche Effect Di Zona Intrinsik "i"
- Waktu Respon Photodioda APD I\/Ienjadi Lebih Lama

Metal Contact ? Anti-Reflection Coating
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] Avalanche Photodioda Memberikan

Penguatan Arus Yang Inheren
1 APD Diberikan Reversed Bias Pada

Persimpangan (Junction)

] Terjadinya Impact lonization

Prinsip Kerja Avalanche Photodioda
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Light entry side

Electric field

Prinsip Kerja Avalanche Photodioda

1 Avalanche Photodioda Dengan Bahan

Material Silicon

. Elektron Akan Mengalir Ke Arah Katoda

Melewati Daerah Multiplikasi

. Terjadinya Impact lonization
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g Multiplikasi M Avalanched photodiode :

Multiplikasi APD

M =1M/lp

di mana:
IM = Nilai rata-rata total arus output yang dimultiplikasi

lp = Arus photo vang tidak dimultiplikasi . <
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